N E ¢/ CALIFORNIA

Bipolars
RF and DC Specifications

Low Noise Devices
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Tk EMNECC
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(GH/) (GHz)
TYP TYP | TYP TYP | TYP MIN | TYP | MAX
NE219 NE21935 8 20 10 | 184 8 5 20| 22 9 8 20 201 90| 80 8 20 30 80 f 3001 10 80 | 058
NEG4S NEGAS35 | 8 | 10| 20| 15| 8 | 7 | 20| 16| 11| 8 | 20 | 20| 11 | 85| 8 | 7 | 50 | 100 250 12 | & | 040
N80 NL68030 3 5 | 20] 19 31 5 | 20]75]85] 3] 5| 0 0| 10| 35 | 015 150
NEGsoss | 6 | 10|20 10| 6| 5 |zo| 18| 9| 6| w|zo|8o| | 6] 0] 5s0]100]2s0l 10302
NE6soss | 6 | 10 40| 10| 6] s 40|26 8| 6 jwj4ofrs| ]| 6| 0] so|00|2w0] 103 |oss
NE6s39 | 6 | 10| 20| 0] 6| s {20 18| 1| 6] 10 |20]|80] 0] 6| 10|50 100]2s0]|10] 3502
NEGR] NEG8130 3| 7 | 10] 14 3 7 |10] 12|70 3] 7| 4 240 [ 10 | 65 | 015 150
NEG8133 | 8 | 20| 10|55 8| 7 [0tz 3] 8|2 |1w0]| 5|0l 8| 2| 5s0|10]|2s0]| 106 {02
Ne6s1zs | s | 20| 20 14| s | 7 {2016 2| 8| 2020 11|90 8|20 5000|220 w0]|6]|on
NEGs13y | s | 20| 10| 17| s | 7 | 1o 12| 14| 8| 20| 10| 15| 90| 8|2 |50 |w0f250] 0] 6 |2
NE8S6 NE85630 3 7 10] 12 3 7 10] 90| 45 3 5 40 110 | 250 | 12 100 [ 015 150
NEss633 | 10| 20| 10|l 2] 10| 7 {10 te| 9| 0] 20| wo|us| el w] 20/ 50|120]30] 121100020
NE85635 10 20 20 12 10 7 20 21 10 10 20 201 90 70 10 20 SG | 120 | 300 | 12 100 | 0.58
NESs639 | 10| 20| to| 15| w0 7 {10 15| 2| w2 |10] 1370|110 20]|50]120]300]12]100]02
General Purpose NPN Devices
NE021 NEG2130 0] 5 [10] 15 0] 20 [ 10] 11 ]50] 10] 20 40 [100]200] 12] 70 ]015] 150
Neoz1ss | 10| 20 | es{trs| ) 3 Jos|as| il o]l 20fos]| 5 45] 1020200zl z]los
NE02135 10 20 | 20 11 10 3 20| 27 9 10 20 20| 57| 45 10 20 20 70 | 250 | 12 70 1 029
Neo2139 | 10 20 {10] 4| 10| s 16|52 w20 f10]w0f4s]w]2fw]w|wl| )]s
NE021398B 10 20 10 14 10 5 101 15 11 10 20 10 10 49 10 5 40 | 100|200 12 30 1020
NF578 NE57835 | 8 | 10 | 20| 12| 8 | 3 | 20| 24| 11| 8 | 10| 20| 901 60 8 | 10| 30 | 100] 200 | 11 | 30 | 0.25
NET3 NE73430 0| 5 |09 40 10| 10| 1080 23] 10| 5 | 40 | 100] 180 14| 50 |015] 150
NET#53 {10 10 |os) 15 0] 3 05|30 151010 ]os] 20w 102|820 4] 5o
NE73435 | 10 | 10 {10133 10| 35 [os |zt 16| w | 10| to] 93] s0| 10| 0] 25| 80 [200] t4] 50025
NE73430 10| w0 os| 17| 0] 3 |os el 5wl wlos]2]20] 0] 5| 40]mwofge] 4] sn]ols
NE734398 | 10 | 10 | os| 6| 10| 3 [os|so) s {0 w|oes| nfao] 0] 5| 4 [w0]s] 1450|015
General Purpose PNP Devices
NES93 NES9335 | —10 ] —10] 05 | 125] —10] 3] 05 ] 24| 85 | —10] —10] 05 | 105] 25 | —10] —10] 20 | 60 | 200 ] —12| 30 025
NESS) NESS933 | —10| 15| 10 | 93 | —10| 31 10| 30| 8 | 10| 15| 10| 80 | 46 | —10| 15| 20 | 90 | 200 | —12 | —50 ] 020
NEss93s | 10 —20 | 10| 120] <10 =3 [ 10| 25| 10| —10] 20 10]100] 40| -10]-15] 20 | 90 | 200 12| 50025
Medium Power Devices
NE&16 NE4165 | 10 | 30 ] 05 21 | 10] 5 J 05 15] 15| 10 | 30 ] 05| 16 ] 35] 10| 50 | 30 ] 100] 200 ] 18 | 100 | 060
NE461 NE4613% | 10 | 50 | 10| 9 | 10| 50 | 10| 20 10| 50| 10| 73|60 10| 50 | 40 200 ] 15 | 250 | 2.00] 150
NE4GT NEL6734 | 10 | 30 | 05| 15| 10130 | 05| 24| 12| 10| 50| 05 |125] 40 10 | 50 | 30 | 100 200} 18 | 150 | 200
NESS6 NEGS634 | 10 ] 20 | 10 11| 10| 40 | 10| 18| 9 | 10| 20| 10| 90| 65| 10| 20 | 50 | 120 | 300 | 12 | 100 | 200
Special Purpose Devices: Low Voltage—Low Current
NE6S3 NE68330 1 251 10| 30 1 25 10| 65| 40 1 0257 50 | 100 | 250 8 5 005] 150
NE6g333 | 1) 1 lielms| 1 | e 3055 ] 111065, 40) 1 Jo25| 50 100]20] 8| 5 |005
NEgsgs9 | 1| 1 | o ls| 1 p 2510l s0tss 1| 1|10l ss] 40| 1 [ozs|so|wo|s0]| 8| 5 |00s
NE683398 | 10 1 | tof135) 1| s|10)30]45] 1] 1] 10f75]40




